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[Table_Summary] ► 㓘ㆯ㛗〇ࡑᶵрᐸθᢄṯঀሲ։⢯㢨࡬䙖ᐛ㢰 
㓘ㆯ㛗〇ࡑᶵрᐸθՎ䍞ޢਮഔᖈ A 㛗φ঄⏜ᗤ⭫ᆆᡆ㄁ӄ 2003

ᒪ 1 ᴾԳθᐨਇ㺂㛗ԳᙱᮦѰ 8.79 ӵ㛗θᵢ⅗ਇ㺂੄ޢਮᙱ㛗

ᵢѰ 12.16 ӵ㛗δу㘹㲇੄㔣㔵䷁ᵰ࡬ሯᙱ㛗ᵢⲺᖧଃεȾ঄⏜

ᗤ⭫ᆆ㛗ᵹ␻Ღθрᐸҁࢃ୥ж㛗ђѰ CRHδMicroεθᤷᴿ঄⏜

ᗤ⭫ᆆ 100%㛗Գθެᇔ䱻᧝࡬ӰѰѣള঄⏜Ⱦⴤޢࢃਮᤛᴿ 8 㤧

ሮᲬ഼⭕ӝ㓵 2 ᶗȽ6 㤧ሮᲬ഼⭕ӝ㓵 3 ᶗȽሷ㻻⎁䈋⭕ӝ㓵 2

ᶗȽ᧟⁗⭕ӝ㓵 1 ᶗȽ䇴䇗ޢਮ 3 ᇬθѰള޻ᤛᴿᇂ᮪ঀሲ։ӝ

ѐ䬴ⲺԷѐθᒬ൞⢯㢨࡬䙖ᐛ㢰ᢶᵥቻള޻亼ሲ൦փȾޢਮӝ૷

਀ᯯṾᶵඍ䟽⭞ IDM 㔅㩛⁗ᕅθדᦤᡇԢӝѐ䬴⹊ガθѱ㾷৕

ഖѰࣕ⦽ঀሲ։ㅿӝ૷ᴪࣖ䴶㾷䇴䇗⹊ਇф࡬䙖ᐛ㢰਀ሷ㻻ᐛ㢰

㍝ᇼ㔉ਾθIDM 㔅㩛⁗ᕅ㜳ཕᴪླ᮪ਾ޻䜞䍺ⓆՎࣵθᴪᴿ࡟ӄ

〥⏶ᢶᵥ਀ᖘᡆӝ૷㗚θᒬṯᦤᇘᡭ䴶≸䘑㺂儎᭾Ⲻ⢯㢨ᐛ㢰ᇐ

 ࡬

 ► ള޻ MOSFET 嗏ཪস୼θ䘑ਙᴵԙグ䰪䏩 
с⑮ᓊ⭞ᒵ⌑θ䘑ਙᴵԙグ䰪䏩φԄޞ⨹ㄔҿṲቶᶛⵁθ儎ㄥ

MOSFET ૂ IGBT 䘎ᱥԛ䘑ਙѰѱθԄ㤧伔ࠂ 2019 䍘ᒪᮦᦤਥԛⵁ

θ35%䬶୤仓䬶୤㠩ѣളθᡆѰެ䬶୤仓ᴶཝⲺᐸ൰Ⱦᡇളࣕ࠰

⦽ঀሲ։࠼㄁ಞԬӝѐ䎭↛⴮ሯ䖹Აθռ਍ⴀӄᓔཝⲺ㓾ㄥ⎾䍯

䴶≸θᐸ൰㿺⁗ᘡ䙕໔䮵θᡇԢ䇚Ѱ䳅⵶ള޻㓾ㄥস୼᧞䘑䘑ਙ

ᴵԙθ⴮ީࣕ⦽ಞԬস୼ᴿᵑ䘄ᶛ哺䠇ਇኋ྇ᵰȾṯᦤ IHS 

Markit Ⲻ㔕䇗θԛ䬶୤仓䇗θޢਮ൞ѣള MOSFET ᐸ൰ѣᧈ੃ㅢ

пθӻ⅗ӄ㤧伔ࠂфᆿἤ㗄њᇬള䱻ԷѐθᱥѣളᵢൕᴶཝⲺ

MOSFET স୼Ⱦ 

►  IGBT щ⌞⎾䍯⭫ᆆᐛ᧝亼ตθᢶᵥՎࣵ᱄ᱴ 

ਮ൞ޢ IGBT ಞԬૂ࡬䙖ᐛ㢰亼ต〥㍥Ҽཐ亯ޭᴿ㠠ѱ⸛䇼ӝᵹ

ⲺṮᗹᢶᵥθщ࡟㾼ⴌҼ 600V-6500V ཐѠ⭫ুᒩਦㅿཐ〃 IGBT 

ಞԬ㔉ᶺૂᐛ㢰⍷ぁθ㜳ཕᨆॽӝ૷ਥ䶖ᙝ਀ӝ૷ᙝ㜳θⴤࢃ൞

ᐸ൰ѣޭᴿ䖹ᕰⲺㄔҿՎࣵȾޢਮⲺ IGBT ಞԬ൞⎾䍯⭫ᆆȽᐛ

ѐ᧝࡬਀᯦㜳Ⓠㅿ亼ตޭᴿᒵ⌑ᓊ⭞θੂᰬӜ਍ⴀӄളӝᴵԙࣖ

䙕θޭᴿ䮵ᵕȽどᇐᨆॽⲺᐸ൰䴶≸Ⱦ 

►SiC ф GaN  ՎࣵݾᲥਥᵕθࣖཝ⹊ਇগփ亼ࢃ
SiC ਥԛ࡬䙖儎㙆ুȽཝࣕ⦽⭫࣑⭫ᆆಞԬྸ MOSFETȽIGBTȽ

SBD ㅿθ⭞ӄᲰ㜳⭫㖇Ƚ᯦㜳Ⓠ⊳䖜ㅿ㺂ѐȾYole ᮦᦤᱴ⽰θ

2017-2023 ᒪ SiC ಞԬᐸ൰㿺⁗Ⲻགྷਾᒪ໔䮵⦽Ѱݹ⦽ࣕ 31%θ

人䇗ࡦ 2023 ᒪ䎻䗽 15 ӵ㗄ݹθᓊ⭞亼ตऻ੡傢䗴傧ࣞಞȽݻ⭫

ะ⹶䇴᯳Ƚ⭫ࣞ⊳䖜Ƚའ䱩㜳ݿՅȽ൦䫷ㅿȾԄᓊ⭞亼ตᶛⵁθ

ф SiC уੂⲺᱥ GaN ᴶṮᗹⲺᓊ⭞亼ตѰ⭫ⓆȾYole ᮦᦤ᤽࠰θ

人䇗 2022 ᒪ GaN ᐸ൰㿺⁗㓜Ѱ 4.5 ӵ㗄ݹȾޢਮᑮࣗࢥ㪙Ӂ䮵

䱾ᾖ㘊൞〇ࡑᶵрᐸ჈։㓵рӚ⍷Րᰬ㺞⽰θ൞ㅢпԙौਾ⢟ঀ

ሲ։亼ตθޢਮะӄ䮵ᵕԛᶛⲺ䇴䇗фᐛ㢰⊿⏶θ〥ᶷᐹቶㅢп

ԙঀሲ։ᶆᯏθⴤࢃᐨ۞༽⹻ะ GaN ࣕ⦽ಞԬ䇴䇗Ƚࣖᐛૂሷ㻻

 

䇺㓝਀᷆࠼ᐾؗᚥ 

   

[Table_Rank] 䇺㓝φ Ҧޛ 

р⅗䇺㓝φ 俌⅗㾼ⴌ 

ᴶ᯦᭬ⴎԭφ  

   

[Table_Basedata] 㛗⾞ԙ⸷φ 688396 

52 ઞᴶ儎ԭ/ᴶքԭφ  

ᙱᐸٲ(ӵ)  

㠠⭧⍷䙐ᐸٲ(ӵ)  

㠠⭧⍷䙐㛗ᮦ(Ⲵн) 237.14 
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⎁䈋ᢶᵥȽSiC ࣕ⦽ಞԬ䇴䇗ᢶᵥȾੂᰬޢਮᤕ࡟࠼ݻ⭞ IDM ⁗

ᕅՎࣵૂ൞ࣕ⦽ಞԬ亼ต䳺৐Ⲻᢶᵥ〥㍥ᔶኋ 650V ⹻ะ GaN ಞ

ԬȽSiC JBS ಞԬૂ SiC MOSFET ӝ૷Ⲻ䇴䇗⹊ガૂᐛ㢰ᢶᵥ⹊

ਇᐛ֒Ⱦ 

►ᣋ䍺ᔰ䇤 
ᡇԢ人䇗 2019~2021 ᒪޢਮ㩛᭬ࡡ࠼Ѱ 57.45 ӵݹȽ69.60 ӵ

Ƚ83.52ݹ ӵݹθੂ∊໔䮵-8.39%Ƚ21.15%Ƚ20%χ人䇗ᇔ⧦ᖈኔ

ӄ∃ޢਮ㛗ђ߶࡟⏜ 4.01 ӵݹȽ6.35 ӵݹȽ8.16 ӵݹȾզٲ䀈

ᓜθᡇԢሯ∊ളࣕ޻⦽ঀሲ։স୼θ⴮ሯ 2021 ᒪᒩൽ PE ཝ㓜Ѱ

40 䲚༡ަᗤࢊδك 100 ਮ൞ޢεθ䢪ӄٲԛрզك MOSFET 亼ตⲺ

亼ݾ൦փ਀ᵠᶛᡆ䮵グ䰪䏩θᡇԢ㔏ҾжᇐⲺզٲⓘԭθ俌⅗㾼

ⴌćҦޛĈ䇺㓝Ⱦ 

 

伄䲟ᨆ⽰ 

ᆎ൞ф㍥䇗ᵠᕛ㺛Ӆᦕ⴮ީⲺ伄䲟χঀሲ։㺂ѐᆎ൞ઞᵕᙝχ

фള䱻স୼ᆎ൞ᢶᵥᐤ䐓ㅿȾ 

 ٲ人⎁фզ࡟⳾

䍺ᯏᶛⓆφWindθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ 

[Table_profit]      䍘ࣗ᪎㾷 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E 

㩛ѐ᭬ޛ(Ⲵнݹ) 8352.00 6960.00 5745.00 6270.80 5875.59 

YoY 33.63% 6.73% -8.38% 21.15% 20.00% 

ᖈ∃߶࡟⏜(Ⲵнݹ) 833.59 651.91 400.75 429.44 70.28 

YoY 123.22% 511.02% -6.68% 62.67% 27.87% 

 28.00% 27.00% 23.50% 25.20% 17.62% ⦽࡟∑

∅㛗᭬ⴀδݹε 0.06 0.37 0.34 0.56 0.71 

ROE 1.83% 10.35% 4.38% 6.65% 7.84% 

ᐸ⳾⦽ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1.ᢄṯࣕ⦽ঀሲ։θIDM&ԙᐛਂ䖤傧ࣞ 

1.1.㓘ㆯ㛗〇ࡑᶵрᐸθࣕ⦽ঀሲ։嗏ཪഔᖈ A 㛗 

㓘ㆯ㛗〇ࡑᶵрᐸθՎ䍞ޢਮഔᖈ A 㛗φ঄⏜ᗤ⭫ᆆᡆ㄁ӄ 2003 ᒪ 1 ᴾԳθᐨਇ㺂

㛗ԳᙱᮦѰ 8.79 ӵ㛗θᵢ⅗ਇ㺂੄ޢਮᙱ㛗ᵢѰ 12.16 ӵ㛗δу㘹㲇੄㔣㔵䷁ᵰ࡬ሯᙱ

㛗ᵢⲺᖧଃεȾ঄⏜ᗤ⭫ᆆ㛗ᵹ␻Ღθрᐸҁࢃ୥ж㛗ђѰ CRHδMicroεθᤷᴿ঄⏜ᗤ

⭫ᆆ 100%㛗Գθެᇔ䱻᧝࡬ӰѰѣള঄⏜Ⱦ 

δ1ε ޢਮ⌞߂൦൞ᔶᴲ㗚ዑθсኔ㔅㩛ѱ։൞ള޻θᱥㅢжᇬԛ㓘ㆯᯯᕅрᐸⲺ

Էѐχ 

δ2ε ֒Ѱ㓘ㆯԷѐθ঄⏜ᗤ⭫ᆆⲺޢਮᖘᕅᱥᴿ䲆ޢਮθ㙂䶔㛗Գᴿ䲆ޢਮχ 

δ3ε Ʌᔶᴲ㗚ዑޢਮ⌋Ɇݷ䇮ԛ⑥֒ݹѰ䶘ٲᐷ〃θ↚⅗ޢਮਇ㺂㛗⾞Ⲻ∅㛗䶘

ᱥٲ 1.00 θ䘏ᱥݹ⑥ A 㛗ㅢжᇬ䇗ࡈԛ⑥ݹѰ䶘ٲਇ㺂 A 㛗Ⲻޢਮχ 

δ4ε 䇷࡮ᰛᣛؗᚥ᤽࠰θޢਮѰㅢжᇬ䇴㖤Ҽć㔵䷁Ĉᵰ࡬Ⲻ〇ࡑᶵ IPO Էѐθ

൞ A 㛗়ਨрθӻᴿᐛ୼䬬㺂Ƚߒѐ䬬㺂Ƚݿཝ䬬㺂Ƚ䛤۞䬬㺂൞ਇ㺂䗽ぁ

ѣѰҼᓊሯᐸ൰⌘ࣞθᕋޛć㔵䷁ᵰ࡬Ĉθ↚ᵰ࡬൞ਾ⨼ᇐԭȽどᇐ੄ᐸㅿ

ᯯ䶘ൽᴿ↙䶘֒⭞θሼᴿ᭾ؓᣚᣋ䍺㘻Ⲻ࡟ⴀȾ 

ഴ   ਮਇኋ়ਨޢ  1

 

 

䍺ᯏᶛⓆφᤑ㛗䈪᱄Ҝθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  

 

ഴ 2  2004~2013 ᒪޢਮਇኋḽᘍᙝӁԬ  ഴ 3  2014~2020 ᒪޢਮਇኋḽᘍᙝӁԬ 

 

 

 

䍺ᯏᶛⓆφޢਮᇎ㖇θ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  䍺ᯏᶛⓆφޢਮᇎ㖇θ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ 
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㺞 2 ളࣕ޻⦽ঀሲ։ 2018 ᒪ䬶୤仓ᧈ੃ 

ᧈ੃ Էѐ 2018 ᒪ䬶୤仓δӵݹε 

1 ঄⏜ᗤ 21.7 

2 ᢢᶦ〇ᢶ 18.5 

3 ঄ᗤ⭫ᆆ 17.1 

4 㤅ᐔര䭓 8.1 

5 ҆ኧᰖ㓵 7.7 

6 ᯦⌷㜳 7.2 

7 ⪔㜳ঀሲ։ 6.9 

8 䬬⋩ь㓠ᗤ⭫ᆆ 6 

9 ᦭᦭ᗤ⭫ 5.4 

10 ्Ӣ⠋ђ 4.9 
䍺ᯏᶛⓆφᤑ㛗䈪᱄Ҝθ঄㾵䇷࡮⹊ガ
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㺞  ਮࣕ⦽ಞԬӝ૷਀ᓊ⭞亼ตޢ 4

ӝ૷㊱ශ ӝ૷ᨅ䘦 ީ䭤ᓊ⭞亼ต 

MOSFET 

൰᭾ᓊᲬ։㇗θӝ૷ᴿᒩ䶘ḻ MOSȽ⋕″ḻ

MOSȽ䎻㔉 MOSȽኅ㭳ḻ MOS ㅿθ⭫ু㤹പ㾼

ⴌ -100V-1500V 

⎾䍯⭫ᆆȽᐛѐ᧝࡬Ƚ

⊳䖜⭫ᆆㅿ 

IGBT 
㔓㕎ḻਂᶷශᲬ։㇗θӝ૷ᴿࣕ⦽ঋ㇗Ƚࣕ

⦽⁗ඍㅿθ⭫ু㤹പ㾼ⴌ 600V-1200V 

⎾䍯⭫ᆆȽᐛѐ᧝࡬Ƚ

᯦㜳ⓆȽ⊳䖜⭫ᆆㅿ 

SBD 

㛌⢯ะӂᶷ㇗θӝ૷ᴿᒩ䶘ශ SBDȽ⋕″ශ

SBD ㅿθ⭫ু㤹പ㾼ⴌ 45V-150Vθ⭫⍷㤹പ

㾼ⴌ 200mA- 

⎾䍯⭫ᆆȽ᯦㜳Ⓠㅿ 

FRD ᘡᚘགྷӂᶷ㇗θ⭫ু㤹പ㾼ⴌ 200V-6500V 
⎾䍯⭫ᆆȽ⊳䖜⭫ᆆȽ

Ჰ㜳⭫㖇ㅿ 

䍺ᯏᶛⓆφᤑ㛗䈪᱄Ҝθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ 

 

㺞 ⦽ਮࣕޢ 5 ICδ⁗ᤕ ICεӝ૷਀ᓊ⭞亼ต 

ӝ૷㊱ශ ӝ૷ᨅ䘦 ީ䭤ᓊ⭞亼ต 

AC-DC 
AC-DC ㌱ࡍӝ૷θऻᤢ䖢ᦘ᧝࡬ಞȽੂ↛᮪ 

⍷᧝࡬ಞȽᘡ䙕ݻ⭫অ䇤㣥⡽ㅿ 
⎾䍯⭫ᆆȽᐛѐ᧝࡬ㅿ 

LED 傧ࣞ IC 
LED 傧ࣞ㣥⡽θӝ૷ऻᤢ➝᱄傧ࣞ㣥⡽фᱴ 

⽰ኅ㜂ݿ傧ࣞ㣥⡽ㅿ 

Ჰឝ➝᱄Ƚ⎾䍯⭫ᆆȽ 

ᐛѐ᧝࡬ㅿ 
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ഴ 6  2016~2019H1 њ㊱ѐࣗখ∊δ%ε  ഴ 7  2016~2019H1 ਺㊱ӝ૷㩛᭬δӵݹε 

 

 

 
䍺ᯏᶛⓆφWindθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  䍺ᯏᶛⓆφWindθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ 

 

ഴ 8  ࣕ⦽ঀሲ։਀Წ഼࡬䙖∑࡟⦽δ%ε  

 

 

䍺ᯏᶛⓆφᤑ㛗䈪᱄Ҝθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  

1.3.ᢶᵥ໷෈䬮ᡆ䮵ᣚค⋩ 

ࣕ⦽ঀሲ։ಞԬφӂᶷ㇗ĮᲬ䰮㇗Į⹻ะ MOSFETĮ⹻ะ IGBTȾࣕ⦽ӂᶷ㇗ਇ᱄ӄ

20 ь㓠 50 ᒪԙθ䎭ࡓ⭞ӄᐛѐૂ⭫࣑㌱㔕Ⱦ60-70 ᒪԙθԛঀ᧝ශᲬ䰮㇗Ѱԙ㺞Ⲻࣕ

⦽ಞԬᘡ䙕ਇኋθᲬ䰮㇗։〥ቅȽ᱄ᱴⲺ㢸㜳ࣕ᭾ᕋ䎭ᒵ⌑䠃㿼Ⱦ80 ᒪԙθᲬ䰮㇗Ⲻ⭫

⍷ᇯ䠅ᐨ䗴 6000 ᆿθ䱱ᯣ⭫ু儎䗴 6500 Յχ80 ᒪԙਇኋ䎭ᶛⲺ⹻ะ MOSFET ᐛ֒仇⦽

䗴ݼࡦ䎡㓝θੂᰬࣕ⦽ಞԬ↙ᕅ䘑ޛ⭫ᆆᓊ⭞ᰬԙȾ⹻ะ IGBT Ⲻ࠰⧦ᇔ⧦Ҽࣕ⦽ಞԬੂ

ᰬޭ༽ཝࣕ⦽ौδ6500Vεф儎仇ौδ10-100kHzεȾӂॷжь㓠ࢃ੄θሼࣕ⦽ಞԬф䳼

ᡆ⭫䐥䳼ѣ൞ੂжѠ㣥⡽ѣθࣕ⦽ಞԬ䳼ᡆौֵಞԬࣕ㜳䏁ӄᇂ᮪Ⱦ 
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ཐᮦṮᗹᢶᵥള޻亼ݾθᨆॽޢਮ㔲ਾㄔҿᇔ࣑φޢਮ൞ѱ㾷Ⲻѐࣗ亼ตൽᧂᨗҼ

ж㌱ޭࡍᴿ㠠ѱ⸛䇼ӝᵹⲺṮᗹᢶᵥθཝ䜞࠼ṮᗹᢶᵥൽѰള޻亼ݾθެѣ⋕″ශ SBD 

䇴䇗਀ᐛ㢰ᢶᵥȽݿ⭫㙜ਾૂՖ᝕㌱ࡍ㣥⡽䇴䇗ૂ࡬䙖ᢶᵥ਀ BCD ᐛ㢰ᢶᵥള䱻亼ݾθ

ਮᤛᴿṮᗹᢶᵥӰ઎ޢ 20 ੃θṮᗹᢶᵥᡆ⟕ᓊ⭞ӄޢਮ਺㊱ӝ૷θ䘑ж↛ྖᇐҼޢਮ൞

㺂ѐ޻Ⲻ亼ݾ൦փȾ 

ഴ 9  2008~2018 ᒪޢਮީ䭤ӝ૷фᐛ㢰ਇኋ᛻߫  

 

 

䍺ᯏᶛⓆφᤑ㛗䈪᱄Ҝθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  

ф䚫ᗠ᪟ቊᇐᗁਇኋⲺḽ߼ᮦᆍ䳼ᡆ⭫䐥࡬䙖ᐛ㢰уੂθޢਮщ⌞ӄᨆב⢯㢨ौф

ᇐ࡬ौᲬ഼࡬䙖ᵃࣗθޢਮᨆבⲺ BCD ᐛ㢰ᢶᵥ≪ᒩള䱻亼ݾȽMEMS ᐛ㢰ᢶᵥ≪ᒩള޻

亼ݾȾԄс⑮ᓊ⭞亼ตᶛⵁθޢਮ൞⭫Ⓠ㇗⨼ȽᲰឝ➝᱄Ƚሺ仇ᓊ⭞Ƚ⊳䖜⭫ᆆȽᲰ㜳

⎾䍯⭫ᆆȽ⢟㚊㖇ȽᲰ㜳⭫㖇ㅿ亼ตਥѰᇘᡭᨆבཐṭौⲺᐛ㢰ᒩਦ䀙ᯯߩṾȾ 

ਮ൞ޢ IGBTȽSBDȽFRD ㅿࣕ⦽ಞԬрӜޭᴿ䖹ᕰⲺӝ૷ㄔҿ࣑Ⱦޢਮᐨᔰ㄁ള޻亼

Ⲻݾ Trench-FS ᐛ㢰ᒩਦθᒬޭ༽ 600V-6500V IGBT ᐛ㢰㜳࣑Ⱦޢਮ SBD ӝ૷䟽⭞ݾ䘑

Ⲻ 8 㤧ሮ Trench ᢶᵥθޭᴿք⭫䱱Ƚք╅⭫Ƚ儎ਥ䶖ᙝㅿ⢯⛯θਥṯᦤᇘᡭᰘᇐ䴶≸

䘑㺂⢯㢨ौ䇴䇗Ⱦޢਮ FRD ӝ૷䙐䗽䟽⭞ݾ䘑Ⲻ䠃䠇ኔ᧰ᵸᐛ㢰θֵӝ૷൞ਃੇᚘགྷ䙕

ᓜȽ䖥ᓜ㌱ᮦㅿᙝ㜳р㺞⧦䖹ՎȾ 
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ഴ 10  ঄⏜঄Წૂ঄⏜䠃ᒼࣕ⦽ঀሲ։ӝ૷ᓊ⭞亼ต  

 

 

䍺ᯏᶛⓆφޢਮᇎ㖇Ƚ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  

 

㺞  ਮӝ૷с⑮ᓊ⭞亼ต਀ԙ㺞ᙝᇘᡭޢ 6

с⑮ᓊ⭞亼ต ԙ㺞ᙝᇘᡭ 

⎾䍯⭫ᆆ亼ต 

⎭ቊ䳼ഘޢਮȽ㗄Ⲻ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮȽTCL 䳼ഘ㛗Գ

ᴿ䲆ޢਮȽ⎭ؗ䳼ഘᴿ䲆ޢਮȽࡑ㔪䳼ഘᴿ䲆ޢਮȽғ

䱩㛗Գᴿ䲆ޢਮȽ㄁䗴ؗ➝᱄㛗Գᴿ䲆ޢਮȽ⅝Ფ➝᱄

㛗Գᴿ䲆ޢਮȽ⎏⊕䱩ݿ➝᱄⭫ಞ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮㅿ 

⭫Ⓠ亼ต 

䎑ቊᓭᢶᵥδ␧൩εᴿ䲆ޢਮȽ㡠ిᵰᶺᴿ䲆ޢਮȽݿ

ᇓ䳼ഘᴿ䲆ޢਮȽ㗚ݿ⭫ᆆ㛗Գᴿ䲆ޢਮȽᓭ㡈〇ᢶᴿ

䲆ޢਮȽՕ࣑ࡑള䱻ᴿ䲆ޢਮȽྛ⎭〇ᢶᴿ䲆ޢਮȽཟ

ᇓ⭫ᆆᴿ䲆ޢਮㅿ 

ᐛѐ亼ต 
ঐь䳼ഘᴿ䲆ޢਮȽࡑ〇䳼ഘᴿ䲆ޢਮδTTiεȽኧ⢯⭫

ᆆδ␧൩εᴿ䲆ޢਮȽᗭѦ⭫ѐᴿ䲆ޢਮㅿ 

⭫ࣞ㠠㺂䖜亼ต 
ᰖ䭗ᐸᲬ≽⭫ᆆᴿ䲆ޢਮȽᰖ䭗ࠂঐ⭫ᆆᢶᵥᴿ䲆ޢ

ਮȽ⨖⎭㤧ᩅቊ⭫≊㛗Գᴿ䲆ޢਮㅿ 

䍺ᯏᶛⓆφᤑ㛗䈪᱄Ҝθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ 
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90nm-0.13um ⢟㚊㖇 MCUȽ⊳䖜 MCUȽሺ仇㣥⡽Ƚะㄏ䙐䇥䇴༽ DSPȽFPGA 

8
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㺞 9 2016~2019H1 εݹਮരᇐ䍺ӝᣎᰝ਀⹊ਇ䍯⭞খ∊᛻߫δӵޢ
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㺞 11 ള޻㓾ㄥᐸ൰ሯࣕ⦽ಞԬۢौ 

ᓊ⭞亼ต ༽⌞ 

⭫࣑⭫Ⓠᐸ൰ 
ളᇬཝ࣑ٗሲ㢸㜳ࠅᧈθᲰ㜳⭫㖇θݿՅਇ⭫ㅿ㺂ѐᘡ䙕ਇኋθࣕ⦽ঀሲ։

ಞԬᵠᶛޭ༽ᐞཝⲺਇኋ▒࣑ 

᯦㜳Ⓠ⊳䖜ᐸ൰ ᯦㜳Ⓠ⊳䖜ૂݻ⭫ẟӝ䠅ཝᑻᓜ໔ࣖθᐸ൰ࡐᙝ䴶≸䏩 

䖞䚉Ӛ䙐ᐸ൰ 儎䫷൦䫷 IGBT ⁗ඍֵ⭞䠅䖹ཝθᐸ൰グ䰪䏩 

ᇬ⭫ᐸ൰ ਎仇ᇬ⭫ਇኋ䏁ࣵۢौどᇐⲺᐸ൰䴶≸ 

 ಞૂ⭫Ⓠ䘸䞃ಞㅿᐸ൰䴶≸ᘡ䙕໔䮵⭫ݻᩰᕅ⭫ᆆ㓾ㄥ䇴༽ᐸ൰ ᮪⍷どুㅿ֒⭞сθ⭫Ⓠ׵

䍺ᯏᶛⓆφѣള⭫ᆆᢶᵥḽ߼ौ⹊ガ䲘θ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ 

ԄಞԬ〃㊱ᶛⵁθMOSFET ૂ IGBT ӝ૷ᱥള䱻ࣕ⦽ঀሲ։࠼㄁ಞԬᐸ൰Ⲻѱ࣑ߑθެ

ѣ IGBT ⭧ӄ᯦㜳Ⓠ⊳䖜/਎仇ⲳ㢨ᇬ⭫ㅿ亼ตⲺۢौᒪᒩൽ໔䮵⦽䘒儎ӄެԌࣕ⦽ಞ

ԬȾ 

 

2.2.MOSFET ള޻亼ݾθIDM ࣑ࣟ儎∑࡟ 

ṯᦤ IHS Markit Ⲻ㔕䇗θ2018 ᒪᡇള MOSFET ᐸ൰㿺⁗Ѱ 27.92 ӵ㗄ݹθ2016 ᒪ

-2018 ᒪགྷਾᒪൽ໔䮵⦽Ѱ 15.03%
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ⲺݾᴶཝȽᢶᵥ㜳࣑亼ޛ㩛ѐ᭬޻ਮᱥളޢ MOSFET স୼Ⱦٕࠣ IDM ⁗ᕅՎࣵૂ䖹

ᕰⲺ⹊ਇ㜳࣑θޢਮᐨᖘᡆ䖹Ѱᇂ᮪Ⲻӝ૷㌱ࡍθӝ૷фᐛ㢰ള޻亼ݾȾޢਮᱥⴤࢃള

100V 㠩- בቇᮦ㜳ཕᨆ޻ 1500V 㤹പ޻քȽѣȽ儎ুޞ㌱ࡍ MOSFET ӝ૷ⲺԷѐθҕᱥ

ⴤࢃള޻ᤛᴿޞ䜞 MOSFET ѱ⍷ಞԬ㔉ᶺ⹊ਇૂ࡬䙖㜳࣑Ⲻѱ㾷Էѐθ⭕ӝⲺಞԬऻᤢ⋕

″ḻ MOSȽᒩ䶘ḻ VDMOS ਀䎻㔉 MOS ㅿθਥԛ┗䏩уੂᇘᡭૂуੂᓊ⭞൰ᲥⲺ䴶㾷Ⱦޢ

ਮⲺ MOSFET ӝ૷㤹പфളੂ޻㺂ѐਥ∊ޢਮ∊䖹᛻߫ྸсφ 

㺞 12 ള޻ MOS  ᓊ୼⭫ু਀ಞԬ㔉ᶺ㾼ⴌ㤹പ≽ᙱב

亯ⴤ ༡ަᗤ ঄ᗤ⭫ᆆ ᢢᶦ〇ᢶ ঄⏜ᗤ 

⭫ু㾼ⴌ㤹പ 30V-900V 40V-900V -60V-150V -100V-1500V 

ಞԬ㔉ᶺ㾼ⴌ㤹പ 

ᒩ䶘ḻ MOS ᒩ䶘ḻ MOS ᒩ䶘ḻ MOS ᒩ䶘ḻ MOS 

⋕″ḻ MOS 䎻㔉 MOS ⋕″ḻ MOS ⋕″ḻ MOS 

䎻㔉 MOS 

 

ኅ㭳ḻ MOS 䎻㔉 MOS 

ኅ㭳ḻ MOS 

 

P ⋕䚉 MOS ኅ㭳ḻ MOS 

㙍ታශ MOS 

  

㙍ታශ MOS 

    

P ⋕䚉 MOS 
䍺ᯏᶛⓆφᤑ㛗䈪᱄Ҝθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ 

MOSFET ӝ૷ⲺṮᗹㄔҿ࣑ҁжᱥެ࡬䙖ᐛ㢰ᢶᵥȾޢਮ࠼ݻਇᥛ IDM ⁗ᕅՎࣵθᐨ

ᖘᡆⲺ MOSFET ⴮ީṮᗹᢶᵥфщ࡟㌱ሼಞԬ䇴䇗ф࡬䙖ᐛ㢰ᢶᵥ㍝ᇼ㔉ਾθޭᴿ䰞‑

儎Ƚᴵԙ䳴ᓜཝⲺ⢯⛯Ⱦޢਮ MOSFET ಞԬӝ૷ޭ༽Վ⿶Ⲻӝ૷ᙝ㜳਀どᇐⲺ䠅ӝ㜳࣑θ

㔅䗽䮵ᵕфՍཐᇘᡭⲺ⼞ਾф〥㍥θᐨᔰ㄁䖹ᕰⲺ૷⢂⸛੃ᓜ਀ᇘᡭ㋎ᙝθޢਮࣕ⦽ಞ

Ԭ∑࡟⦽㠠 2018 ᒪᔶခ䎻䏀ੂ㺂ѐޢਮȾޢਮⲺ MOSFET ಞԬӝ૷൞ѣ儎ㄥ⎾䍯⭫ᆆ亼

ต਀ᐛѐ亼ตޭᴿᒵ⌑ᓊ⭞θс⑮ᐸ൰䴶≸どᇐȾⴤࢃθMOSFET ⴮ީᢶᵥᴪ᯦䙕ᓜ਎

㕉θളӝᴵԙ䘄ᶛਇኋᵰ䙽ᵕȾޢਮⲺ MOSFET ӝ૷਍ⴀӄളӝᴵԙࣖ䙕θޭᴿ䮵ᵕȽど

ᇐᨆॽⲺᐸ൰䴶≸Ⱦṯᦤ IHS Markit Ⲻ㔕䇗θԛ䬶୤仓䇗θޢਮ൞ѣള MOSFET ᐸ൰ѣ

ᧈ੃ㅢпθӻ⅗ӄ㤧伔ࠂфᆿἤ㗄њᇬള䱻ԷѐθᱥѣളᵢൕᴶཝⲺ MOSFET স୼Ⱦ 

ഴ 16  2016~2019H1 ളࣕ޻⦽ಞԬস୼∑࡟⦽ൽٲ਀঄⏜ᗤࣕ⦽ѐࣗ∑࡟⦽δ%ε  

 

 

䍺ᯏᶛⓆφᤑ㛗䈪᱄Ҝθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  
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㺞 13 2018 ᒪѣള MOSFET 䬶୤仓ф਺স୼ᐸ൰Գ仓δ%ε 

 

2018 ᒪ MOS ಞԬѣള䬶୤仓δӵݹε ᐸ൰Գ仓খ∊ 

㤧伔28.40% 52 ࠂ 

ᆿἤ㗄 31 16.90% 

঄⏜ᗤ 16 8.70% 

⪔㩞⭫ᆆ 12 6.60% 

ђ㣓 12 6.60% 

ᝅ⌋ঀሲ։ 9 4.90% 

ެԌԷѐ 51 27.90% 

ਾ䇗 183 100% 
䍺ᯏᶛⓆφᤑ㛗䈪᱄Ҝθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ 

 

2.3.IGBT щ⌞⎾䍯⭫ᆆᐛ᧝亼ตθᢶᵥՎࣵ᱄ᱴ 

IGBT ᱥ Insulated Gate Bipolar Transistor Ⲻ㕟ߏθ঩㔓㕎ḻਂᶷශᲬ։㇗Ⱦᆹ

ᱥ⭧ BJT ૂ MOSFET 㓺ᡆⲺགྷਾࣕ⦽ঀሲ։ಞԬθᰘᴿ MOSFET Ⲻᔶީ䙕ᓜ儎Ƚ䗉ޛ䱱ᣍ

儎Ƚ᧝ࣕ࡬⦽ቅȽ傧ࣞ⭫䐥ㆶঋȽᔶީᦕ㙍ቅⲺՎ⛯θ৾ᴿ BJT ሲ䙐⭫ুքȽ䙐ᘷ⭫⍷

ཝȽᦕ㙍ቅⲺՎ⛯θ൞儎ুȽཝ⭫⍷Ƚ儎䙕ㅿᯯ䶘ᱥެԌࣕ⦽ಞԬу㜳∊ᤕⲺθഖ㙂ᱥ

⭫࣑⭫ᆆ亼ต䖹Ѱ⨼ᜩⲺᔶީಞԬθᱥᵠᶛᓊ⭞ਇኋⲺѱ㾷ᯯੇȾ↙ᱥ⭧ӄޭᴿр䘦Վ

⛯θIGBT 㠠 20 ь㓠 80 ᒪԙᵡᔶခᐛѐौᓊ⭞ԛᶛਇኋ䗻䙕θуӻ൞ᐛѐᓊ⭞ѣ਌ԙ

Ҽ MOSFET ૂ GTRθ⭐㠩ᐨᢟኋࡦ SCR ਀ GTO খՎࣵⲺཝࣕ⦽ᓊ⭞亼ตθ䘎൞⎾䍯㊱⭫ᆆ

ᓊ⭞ѣ਌ԙҼ BJTBJT
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ഴ 20  ࣕ⦽ಞԬ⭕ӝ⍷ぁ  

 

 

䍺ᯏᶛⓆφYoleθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  

ਮ㠠ѱ⹊ਇⲺޢ IGBT 䟽⭞ Trench-FS ᐛ㢰θޭᴿ⭫⍷ᇼᓜ儎Ƚሲ䙐⭫ুքૂᔶީ

ᦕ㙍ቅㅿ⢯⛯θੂᰬ䟽⭞䎻㮺഼⡽ࣖᐛȽ⎁䈋ૂሷ㻻ᢶᵥθֵᗍӝ૷ޭᴿਥ䶖ᙝ儎Ƚ䘸

⭞ᙝᕰㅿ⢯ᖷθѱ㾷ᓊ⭞ӄу䰪ᯣ⭫ⓆȽ䘼਎⭫ⓆȽ⭫⻷ࣖ✣ૂ⭫ᵰ傧ࣞㅿ亼ตȾ䟽⭞

䈛ᢶᵥᔶਇⲺ IGBT ӝ૷Ⲻѱ㾷ᢶᵥ৸ᮦфള䱻ḽᵼޢਮ⭕ӝⲺѱ⍷ IGBT ӝ૷ᢶᵥ৸ᮦ

≪ᒩ⴮ᖉθᢶᵥ≪ᒩള޻亼ݾȾޢਮⲺć600VЊ1200V FSδField-Stopε൰ᡠ↘ IGBT ࡬

䙖ӝ૷фᢶᵥĈ㧭ᗍ⭧ѣളঀሲ։㺂ѐঅՐȽѣള⭫ᆆᶆᯏ㺂ѐঅՐȽѣള⭫ᆆщ⭞䇴

༽ᐛѐঅՐȽѣള⭫ᆆᣛ⽴㓺㓽ާੂ䇺䘿亷ਇⲺćㅢॷኀѣളঀሲ։ӝ૷фᢶᵥ᯦ࡑ

ྌĈȾ 

ਮ൞ޢ IGBT ಞԬૂ࡬䙖ᐛ㢰亼ต〥㍥Ҽཐ亯ޭᴿ㠠ѱ⸛䇼ӝᵹⲺṮᗹᢶᵥθщ࡟㾼

ⴌҼ 600V-6500V ཐѠ⭫ুᒩਦㅿཐ〃 IGBT ಞԬ㔉ᶺૂᐛ㢰⍷ぁθ㜳ཕᨆॽӝ૷ਥ䶖ᙝ

਀ӝ૷ᙝ㜳θⴤࢃ൞ᐸ൰ѣޭᴿ䖹ᕰⲺㄔҿՎࣵȾ↚ཌθޢਮ൞ IGBT ಞԬᢶᵥॽ㓝ᯯ䶘

Ӝᤷ㔣ᣋޛᒬᖘᡆ⴮ᓊⲺṮᗹᢶᵥ਀⸛䇼ӝᵹȾޢਮ൞ᡆ⟕ӝ૷ะ⹶рᤷ㔣⹊ガ਀᭯

䘑θ㔉ਾ㠠䓡ѦሂⲺ࡬䙖䍺Ⓠ਀Վ䏀Ⲻᐛ㢰㜳࣑θуᯣՎौӝ૷ᙝ㜳θ൞ᣀᨗᐸ൰ࣞੇ

ૂᢶᵥ䏁ࣵⲺะ⹶рؓᤷӝ૷൞ᐸ൰ㄥⲺㄔҿ࣑ȾޢਮⲺ IGBT ಞԬ൞⎾䍯⭫ᆆȽᐛѐ᧝

਀᯦㜳Ⓠㅿ亼ตޭᴿᒵ⌑ᓊ⭞θੂᰬӜ਍ⴀӄളӝᴵԙࣖ䙕θޭᴿ䮵ᵕȽどᇐᨆॽⲺ࡬

ᐸ൰䴶≸Ⱦ 

2.4.SiC ф GaN  ՎࣵݾᲥਥᵕθࣖཝ⹊ਇগփ亼ࢃ

ঀሲ։㺂ѐ㔅䗽䘇ޣॷᒪⲺਇኋθⴤࢃᐨ㔅ਇኋᖘᡆҼпԙঀሲ։ᶆᯏθㅢжԙঀ

ሲ։ᶆᯏѱ㾷ᱥ᤽⹻Ƚ䭍ݹ㍖ㅿঋ䍞ঀሲ։ᶆᯏχㅢӂԙঀሲ։ᶆᯏѱ㾷ᱥ᤽ौਾ⢟ঀ

ሲ։ᶆᯏθྸ⹭ौ䮉Ƚ䭇ौ䬕χㅢпԙঀሲ։ᶆᯏᱥᇳ⾷ᑜঀሲ։ᶆᯏθެѣᴶѰ䠃㾷

Ⲻቧᱥ SiC ૂ GaNȾ 
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⻩ौ⹻ಞԬфՖ㔕⹻ะಞԬ൞ᢶᵥрᴿᖾᕰⲺ޲ᇯᙝૂՖᢵᙝθՖ㔕⹻ะಞԬ嗏ཪ

Վࣵ᱄ᱴȾδ1εԄ䇴䇗䀈ᓜⵁθ⻩ौ⹻ಞԬૂ⹻ಞԬⲺ㔉ᶺᐤࡡуཝχδ2εԄ࡬䙖䀈

ᓜⵁθ⻩ौ⹻ಞԬф⹻ಞԬ൞࡬䙖ᐛ㢰рᴿᖾླⲺ޲ᇯᙝχδ3εԄሷ㻻䀈ᓜθ⻩ौ⹻ಞ

Ԭф⹻ಞԬ൞ሷ㻻ᢶᵥрᴿ䖹ᕰⲺ㔝ᢵᙝȾഖ↚θ൞Ֆ㔕⹻ะࣕ⦽ঀሲ։ಞԬᯯ䶘∊䖹

ᡆ⟕ⲺԷѐθ൞ਇኋ⻩ौ⹻ಞԬрޭ༽ᖾཝⲺᢶᵥՎࣵȾ 

䟽⭞ԛ⻩ौ⹻(SiC)Ѱԙ㺞Ⲻㅢпԙᇳ⾷ᑜঀሲ։ᶆᯏᐨ㔅ᡆѰҼࣕ⦽ಞԬⲺѱ⍷ਇ

ኋᯯੇȾ⻩ौ⹻ᆎ൞ཐ〃ੂ䍞ཐශ։θׁྸ 3C-SiCθ4H-SiCθ6H-SiC ㅿθެѣ 4H-SiC

ᴶ䘸⭞ӄࣕ֒࡬⦽ಞԬȾф⹻⴮∊θ⻩ौ⹻ᤛᴿ 10 サ⭫൰ᕰᓜθ3࠱⮂ⲺѪك Ⲻ⾷ᑜك

ᇳᓜθ3 ૂ⦽Ⲻ✣ሲك 2 ݷⲺ侧ૂ┸〱䙕ᓜȾૂՖ㔕ঀሲ։ᶆᯏ⴮∊θᴪᇳⲺ⾷ᑜᇳᓜك

䇮ᶆᯏ൞ᴪ儎Ⲻ⑟ᓜȽᴪᕰⲺ⭫ুфᴪᘡⲺᔶީ仇⦽с䘆㺂ȾSiC ޭᴿ儎Ѫ⮂⻷൰Ƚ儎

⭫ᆆ侧ૂ䙕ᓜфᶷ儎✣ሲ⦽ㅿ⢯⛯θֵᗍެಞԬ䘸⭞ӄ儎仇儎⑟Ⲻᓊ⭞൰Ქθ⴮䖹ӄ⹻

ಞԬθਥԛᱴ㪍䲃քᔶީᦕ㙍Ⱦഖ↚θ SiC ਥԛ࡬䙖儎㙆ুȽཝࣕ⦽⭫࣑⭫ᆆಞԬྸ

MOSFETȽIGBTȽSBD ㅿθ⭞ӄᲰ㜳⭫㖇Ƚ᯦㜳Ⓠ⊳䖜ㅿ㺂ѐȾ 

ഴ 21  SiC MOSFET ф Si IGBT ࣕ⦽ф䖢ᦘ᭾⦽ሯ∊ഴ  

 

 

䍺ᯏᶛⓆφ⭫ᆆᐛぁщ䗇θ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  
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ഴ 22  ⹻ะࣕ⦽ঀሲ։ᙝ㜳᧛䘇⨼䇰ᶷ䲆  ഴ 23  ঀሲ։ᶆᯏⲺԙ⅗╊ौ 

 

 

 

䍺ᯏᶛⓆφɅ⭫࣑ঀሲ։ಞԬ৕⨼фᓊ⭞Ɇθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  䍺ᯏᶛⓆφGoogleθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ 

Yole ᮦᦤᱴ⽰θ2017-2023 ᒪ SiC ಞԬᐸ൰㿺⁗Ⲻགྷਾᒪ໔䮵⦽Ѱݹ⦽ࣕ 31%θ人䇗

ࡦ 2023 ᒪ䎻䗽 15 ӵ㗄ݹθᓊ⭞亼ตऻ੡傢䗴傧ࣞಞȽݻ⭫ะ⹶䇴᯳Ƚ⭫ࣞ⊳䖜Ƚའ䱩

㜳ݿՅȽ൦䫷ㅿȾެѣθݻ⭫ะ⹶䇴᯳ૂ⭫ࣞ⊳䖜⴮ީⲺᐸ൰㩛᭬ CAGR 儎䗴ࡡ࠼ 101%ૂ

76%θ䏩ޭᐸ൰グ䰪Ⱦ 

ഴ 24  2017~2023 ᒪ SiC ࣕ⦽ಞԬᓊ⭞  

 

 

䍺ᯏᶛⓆφYoleθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ᮪⨼  
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ഴ 25  GaN ࣕ⦽ಞԬᓊ⭞亼ตδⲴн㗄ݹε  

 

 

䍺ᯏᶛⓆφ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶ  

 

ф⹻ݹಞԬ⴮∊θGaN ޭᴿ儎Ѫ⮂⻷൰Ƚ儎⭫ᆆ侧ૂ䙕ᓜфᶷ儎Ⲻ⭫ᆆ䗷〱⦽Ⲻ⢯

⛯θᱥ䎻儎仇ಞԬⲺᶷ֩䘿᤟θ䘸⭞ӄ 5G 䙐ؗȽᗤ⌘ሺ仇ㅿ亼ตⲺᓊ⭞Ⱦ㤧伔࠰᧞ࠂⲺ

CoolGaN™䶔ᑮ䘸ਾ儎ুс䘆㺂ᴪ儎仇⦽Ⲻᔶީθਥԛሼ᮪Ѡ㌱㔕Ⲻᡆᵢ䲃քθਥԛࡦڐ

ᴪ䖱㮺䇴䇗Ƚࣕ⦽ᇼᓜᢟኋθֵ䖢ᦘ᭾⦽ཝཝ൦ᨆ儎ȾԄᓊ⭞亼ตᶛⵁθф SiC уੂⲺ

ᱥ GaN ᴶṮᗹⲺᓊ⭞亼ตѰ⭫ⓆȾYole ᮦᦤ᤽࠰θ人䇗 2022 ᒪ GaN ᐸ൰㿺⁗㓜Ѱ 4.5 ӵ

㗄ݹȾⴤࢃ൞ㅢпԙौਾ⢟ঀሲ։亼ตθޢਮᐨ۞༽⹻ะ GaN ࣕ⦽ಞԬ䇴䇗Ƚࣖᐛૂሷ

㻻⎁䈋ᢶᵥȽSiC ࣕ⦽ಞԬ䇴䇗ᢶᵥȾੂᰬޢਮᤕ࡟࠼ݻ⭞
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 ⎁人࡟⳾.3

ṯᦤ IHS Markit Ⲻ㔕䇗θ2018 ᒪᡇള MOSFET ᐸ൰㿺⁗Ѱ 27.92 ӵ㗄ݹθ2016 ᒪ

-2018 ᒪགྷਾᒪൽ໔䮵⦽Ѱ 15.03%θ儎ӄࣕ⦽ঀሲ։㺂ѐᒩൽⲺ໔䙕Ⱦ൞с⑮Ⲻᓊ⭞亼

ตѣθ⎾䍯⭫ᆆȽ䙐ؗȽᐛѐ᧝࡬Ƚ⊳䖜⭫ᆆখᦤҼѱ㾷Ⲻᐸ൰Գ仓θެѣ⎾䍯⭫ᆆф

⊳䖜⭫ᆆখ∊ᴶ儎Ⱦ൞⎾䍯⭫ᆆ亼ตθѱᶵȽᱴগⲺॽ㓝ᦘԙȽᘡݻȽType-C ᧛ਙⲺᤷ

㔣⑍䙅ᤷ㔣ᑜࣞ MOSFET Ⲻᐸ൰䴶≸θ൞⊳䖜⭫ᆆ亼ตθMOSFET ൞⭫ࣞ傢䗴䖻ࣟ傧ࣞȽ

⭫࣑ࣞࣟ䖢ੇ਀⭫ࣞ࡬ㅿ࣑ࣞ᧝࡬㌱㔕θԛ਀⭫⊖㇗⨼㌱㔕ㅿࣕ⦽਎ᦘ⁗ඍ亼ตൽਇᥛ

䠃㾷֒⭞θᴿ⵶ᒵ⌑Ⲻᓊ⭞ᐸ൰਀ਇኋࢃᲥȾ 

␱жᶗ߃ਮሼޢθ࡟ਮⲺकᣋ亯ⴤ䘑ኋ亰ޢ䇴ٽ 8 㤧ሮ࡬䙖ӝ㓵θ䉞ង৕ࡏсᡇԢ

ਮޢ䇴ٽ 2019~2021 ᒪ㩛᭬໔䙕ࡡ࠼Ѱ-8.39%Ƚ21.15%Ƚ20%δެѣ 2019 ᒪ䍘ࣗᮦᦤѰ

ਮѐ㔟ᘡᣛᮦᦤθѱ㾷㘹㲇ޢ 2019 ᒪрঀᒪঀሲ։㺂ѐᲥ≊ᓜ䖹ᕧޢਮӝ㜳࡟⭞⦽с

䲃εχ∑࡟⦽ᯯ䶘θ⭧ӄޢਮӝ㓵䇴༽ᣎᰝ䠇仓䙆ᒪс䲃θঀሲ։Ქ≊ᓜ䳅⵶ 5G ઞᵕ䙆

⑆ഔॽӝ㜳࡟⭞⦽ᴿᵑ䠃ഔ়ਨ儎փδ2018 ᒪޢਮ 6 㤧ሮ/8 㤧ሮӝ㜳ࡡ࠼⦽⭞࡟Ѱ

100.32%/102.32%εθᡇԢٽ䇴 2019~2021 ᒪޢਮ䬶୤∑ࡡ࠼⦽࡟Ѱ 23.5%Ƚ27%Ƚ28%Ⱦ 

ᡇԢ人䇗 2019~2021 ᒪޢਮ㩛᭬ࡡ࠼Ѱ 57.45 ӵݹȽ69.60 ӵݹȽ83.52 ӵݹθੂ∊

໔䮵-8.39%Ƚ21.15%Ƚ20%χ人䇗ᇔ⧦ᖈኔӄ∃ޢਮ㛗ђ߶࡟⏜ 4.01 ӵݹȽ6.35 ӵݹȽ

8.16 ӵݹȾզٲ䀈ᓜθᡇԢሯ∊ളࣕ޻⦽ঀሲ։স୼θ⴮ሯ 2021 ᒪᒩൽ PE ཝ㓜Ѱ 40 ك

δࢊ䲚༡ަᗤ 100 ਮ൞ޢεθ䢪ӄٲԛрզك MOSFET 亼ตⲺ亼ݾ൦փ਀ᵠᶛᡆ䮵グ䰪

䏩θᡇԢ㔏ҾжᇐⲺզٲⓘԭθ俌⅗㾼ⴌćҦޛĈ䇺㓝Ⱦ 

㺞 17 ളࣕ޻⦽ঀሲ։ਥ∊ޢਮ 

  

ᙱᐸٲδӵ

 εݹ

2020 ᒪ人䇗ᖈ∃߶

 εݹδӵ⏜࡟

2021 ᒪ人䇗ᖈ∃߶

 εݹδӵ⏜࡟
PE(21 ᒪε PE(20 ᒪε 

300046.SZ ਦะ㛗Գ 56.37 1.48 1.87 30.12 37.97 

300373.SZ ᢢᶦ〇ᢶ 145.32 3.04 3.88 37.45 47.76 

300623.SZ ᦭᦭ᗤ⭫ 122.22 2.37 2.93 41.67 51.52 

600460.SH ༡ަᗤ 247.72 1.54 1.85 134.16 160.49 

600745.SH 䰱⌦〇ᢶ 1,753.49 31.47 40.56 43.23 55.72 

603290.SH ᯥ䗴ঀሲ 134.98 1.75 2.41 55.99 76.95 

䍺ᯏᶛⓆφWindθ঄㾵䇷࡮⹊ガᡶδᙱᐸٲᡠ↘ 2020 ᒪ 2 ᴾ 26 ᰛ᭬ⴎε 

 

4.伄䲟ᨆ⽰ 

1εᆎ൞ф㍥䇗ᵠᕛ㺛Ӆᦕ⴮ީⲺ伄䲟φޢਮᆎ൞Ⲻ㍥䇗ᵠᕛ㺛Ӆᦕѱ㾷ᶛ㠠ӄ়ਨ

2.41
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䍘ࣗᣛ㺞ૂѱ㾷䍘ࣗ∊⦽ 
[Table_Finance]           ࡟⏜㺞δⲴнݹε 2018A 2019E 2020E 2021E  ⧦䠇⍷䠅㺞δⲴнݹε 2018A 2019E 2020E 2021E 

㩛ѐᙱ᭬1111.46 869.21 512.43 537.56 ⏜࡟߶  8352.00 6960.00 5745.00 6270.80 ޛ 

YoY(%) 6.73% -8.38% 21.15% 20.00%  ᣎᰝૂ᪀䬶 953.19 868.90 908.90 948.90 

㩛ѐᡆᵢ 4690.26 4394.93 5080.80 6013.44  㩛䘆䍺䠇਎ࣞ -95.14 -39.31 -233.97 -140.00 

www.hibor.com.cn
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঄㾵䇷ރ࡮䍙༦᱄ 
 

঄㾵䇷࡮㛗Գᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ćᵢޢਮĈεޭ༽䇷࡮ᣋ䍺૞䈘ѐࣗ䍺ṲȾᵢᣛ઀ӻבᵢޢ
ਮㆴ㓜ᇘᡭֵ⭞ȾᵢޢਮуՐഖ᧛᭬Ӱ᭬ࡦᡌ㘻㔅⭧ެԌ⑖䚉䖢ਇ᭬ࡦᵢᣛ઀㙂⴪᧛㿼ެѰᵢޢਮ
ᇘᡭȾ 

ᵢᣛ઀ะӄᵢޢਮ⹊ガᡶ਀ެ⹊ガӰ઎䇚ѰⲺᐨ㔅ޢᔶⲺ䍺ᯏᡌ㘻⹊ガӰ઎Ⲻᇔ൦䈹⹊䍺ᯏθ
ռᵢޢਮሯ䈛ㅿؗᚥⲺ߼⺤ᙝȽᇂ᮪ᙝᡌਥ䶖ᙝу֒Ա֋ؓ䇷Ⱦᵢᣛ઀ᡶ䖳䍺ᯏȽᝅ㿷ԛ਀᧞⎁ӻ
ӄᵢᣛ઀ਇᐹᖉᰛⲺ࡚ᯣθъ䘏〃࡚ᯣ਍ࡦ⹊ガᯯ⌋Ƚ⹊ガדᦤㅿཐᯯ䶘Ⲻ࡬㓜Ⱦ൞уੂᰬᵕθᵢ
ਮуؓ䇷ᵢᣛ઀ᡶ੡ؗᚥခ㓾ؓᤷޢфᵢᣛ઀ᡶ䖳䍺ᯏȽᝅ㿷਀人⎁уж㠪Ⲻᣛ઀Ⱦᵢ࠰ਮਥਇޢ
൞ᴶ᯦⣬ᘷȾੂᰬθᵢޢਮሯᵢᣛ઀ᡶ੡ؗᚥਥ൞уਇ࠰䙐⸛Ⲻ᛻ᖘс᭯ؤ࠰ڐθᣋ䍺㘻䴶㠠㺂ީ
⌞⴮ᓊᴪ᯦ᡌ᭯ؤȾ 

൞Ա֋᛻߫сθᵢᣛ઀ӻᨆב㔏ㆴ㓜ᇘᡭ৸㘹ֵ⭞θԱ֋ؗᚥᡌᡶ㺞䘦Ⲻᝅ㿷㔓уᶺᡆሯԱ֋

ӰⲺᣋ䍺ᔰ䇤Ⱦᐸ൰ᴿ伄䲟θᣋ䍺䴶䉞ងȾᣋ䍺㘻уᓊሼᵢᣛ઀㿼Ѱ࠰ڐᣋ䍺ߩㆌⲺ᜕ж৸㘹ഖ
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